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Ocena osiagni¢cia naukowego 1 dorobku dr inz. Joanny Jadczak
w zwiazku z postgpowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego

1. Svlwetka naukowa habilitantki

Kariera naukowa dr inz. Joanny Jadczak jest $ciSle zwigzana z Politechnika Wroctawska. Tutaj w
roku 2008 obronita prace magisterska, a cztery lata p6zniej doktorska — z wyrdznieniem. Tematem
jej pracy doktorskiej byty Badania magnetooptyczne dodatnio natadowanych ekscytondw w dwuwymiarowych
strukturach pétprzewodnikowych. W obu wypadkach promotorem byt prof. dr hab. Leszek Bryja. Po
ukonczeniu doktoratu, dr inz. Joanna Jadczak zostata zatrudniona na Wydziale Podstawowych
Probleméw Techniki Politechniki Wroctawskiej najpierw w charakterze asystenta, w 2012 roku, a
nastepnie adiunkta w 2015 roku. W latach 2013—2014 odbyta dwa krotkie staze podoktorskie —
jeden w Laboratoire National de Champs Magnétiques Intenses w Tuluzie, a drugi w National
Taiwan University of Science and Technology w Taipei. Ten drugi staz zaowocowat wspotpraca w
badaniach wtasciwosci optycznych poétprzewodnikow dwuwymiarowych, ktére z kolei staly sie
tematem przedstawionego osiggniecia naukowego. Habilitantka odbyta tez szereg krotkich pobytow

badawczych w Dortmundzie, Grenoble i Taipei.

Zainteresowania naukowe dr inz. Jadczak zwiazane sa z fizyka dwuwymiarowych
nanostruktur potprzewodnikowych. W ramach pracy doktorskiej habilitantka interesowata si¢
domieszkowanymi na typ p studniami kwantowymi z GaAs, natomiast osiagni¢cie habilitacyjne
dotyczy dwuchalkogenkéw metali przejSciowych — materiatow ktérych pojedyncze warstwy
atomowe mozna uzyska¢ przez mechaniczne $cienianie. Od poczatku jej kariery naukowej
habilitantka bada nature kompleksow ekscytonowych. Jak opisze ponizej, monowarstwy
dwuchalkogenkow metali przejsciowych sa idealng grupa materiatow do tych badan. Mozna odnies¢
wrazenie, ze skupienie si¢ na fizyce ekscytonéow w uktadach dwuwymiarowych jest pewnym
ograniczeniem, ktére moze w przysztosci utrudnia¢ ogolniejszy oglad fizyki nanostruktur
polprzewodnikowych 1 wybér nowej, wiasnej tematyki badawczej. Jednak uwazam, iz zaréwno
zjawiska fizyczne determinujace wilasciwosci optyczne studni kwantowych 1 monowarstw
dwuchalkogenkéw metali przejsciowych, jak 1 zwigzane z ich badaniami wyzwania
eksperymentalne, sa tak rézne, ze mozna te dwie grupy struktur traktowac jak odrebne. Szkoda
natomiast, ze dr inz. Jadczak ma niewielki dorobek poza tymi dziedzinami. Warto jednak zaznaczy¢,
iz habilitantka rozwineta swoje zainteresowania po doktoracie 1, oprocz badan spektroskopowych w
zakresie miedzypasmowych przej$¢ optycznych, zajeta sie rowniez badaniami dynamiki drgan sieci

krystalicznej, ktére studiuje przez pomiary rozpraszania Ramana.



Habilitantka opracowata metod¢ otrzymywania wiasnych prébek — monowarstw dwu-
chalkogenk6w metali przejsciowych. Poniewaz rozmiary przestrzenne préobek badanych przez nia sa
co najwyzej rzedu dziesigtek mikronéw, a ich powierzchnie s3 niejednorodne 1 moga zawieraé
zaadsorbowane domieszki, odpowiedzialne wyciaganie wnioskéw z eksperymentéow optycznych
wymaga analizy korelacji przestrzennych wtasciwosci ekscytonowych z fononowymi. W tym celu
habilitantka zbudowata uktad doswiadczalny pozwalajacy na jednoczesne pomiary absorpcii,
fotoluminescencji oraz rozpraszania Ramana z rozdzielczo$cia przestrzenna okoto 1 mikrona.
Habilitantka prowadzi badania w grupie, ktéra kieruje prof. Leszek Bryja, oraz we wspoétpracy z
teoretykami z Katedry Fizyki Teoretycznej Wydziatu Podstawowych Probleméw Techniki
Politechniki Wroctawskiej, z teoretykami z grupy prof. Hawrylaka z Uniwersytetu w Ottawie, a takze

we wspolpracy z grupa prof. Piotra Kossackiego z Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr inz. Jadczak opublikowata 32 artykuty, ktore byty cytowane tacznie 331 razy (294 razy nie
liczac autocytowan). Jej indeks Hirscha wynosi 9. Nie jest to moze oszatamiajacy wynik dla osoby 7
lat po doktoracie, ale warto zaznaczy¢, ze w ciagu 5 miesiecy od ztozenia osiagni¢cia habilitacyjnego
jej liczba cytowan wzrosta o ponad 40 (czyli ponad 10%), co $wiadczy o silnym wzroscie
zainteresowania wynikami habilitantki. Publikacja dwoch sposréd prac habilitantki budzi moje
watpliwosci, o czym pisze ponizej. Dr inz. Jadczak wygtosita 14 referatow, sposrod ktorych nalezy
wyrézni¢ cztery prezentacje na konferencji Optics of Excitons in Confined Systems (OECS), gdzie
co dwa lata prezentowane sa najwazniejsze osiagniecia w dziedzinie fizyki ekscytonéw w strukturach
niskowymiarowych. Moim zdanem wygtoszenie tych referatbw wiecej moéwi o osiagnieciach
habilitantki niz niektore z prezentacji, ktére zalicza ona do referatow zaproszonych. Habilitantka
byta takze uczestniczka czterech grantéw, a obecnie kieruje projektem finansowanym przez

Narodowe Centrum Nauki.

2. Omowienie 1 ocena osiggnigcia habilitacyjnego

Dwuchalkogenki metali przejsciowych o wzorze chemicznym MXo (M= Mo,W; X = S, Se) sa
materiatami badanymi co najmniej od lat 70-tych XX wieku, ale dopiero niedawno pokazano, 1z w
granicy pojedynczej monowarstwy staja sie one poétprzewodnikami o prostej przerwie energetyczne;.
Odkrycie to otworzyto mozliwo$ci badania monowarstw MXs technikami fotoluminescencyjnymi i
zaowocowalo ogromnym zainteresowaniem badaczy na catym $wiecie. Monowarstwy MXo sa w
ostatnich latach bardzo intensywnie badane miedzy innymi w zwigzku z wiasciwo$ciami ich
struktury pasmowej, ktére pozwalaja na optyczng kreacj¢ 1 probkowanie nosnikéw w okreslonych
stanach strefy Brillouina zwanych dolinami. Ponadto, silna absorpcja $wiatta z zakresu widzialnego
sprawia, ze materialy te moga znalez¢ zastosowania w nowych urzadzeniach optoelektronicznych
lub fotowoltaicznych. Grubos¢ pojedynczej monowarstwy powoduje, iz wlasciwosci elektronowe sa
bardzo czute na otoczenie. W szczegélnosci energie wiazania 1 promienie Bohra ekscytonéw bardzo
zaleza np. od otoczenia dielektrycznego. Badania habilitantki wpisuja sie zatem w wazny nurt fizyki
polprzewodnikéw o obnizonej wymiarowosci, bedacy aktualnie w ognisku zainteresowan wielu grup

na Swiecie.



Cykl publikacji ztozony jako osiggniecie habilitacyjne liczy sze$¢ prac. f.aczna liczba cytowan
tych prac wynosi 36, ale nalezy podkresli¢ 1z dwie z nich ukazaty si¢ dopiero w tym roku, a jedna w
poprzednim. Artykuty [H6] 1 [H5] ktoére ukazaly sie odpowiednio w Nanotechnology 1 Physical
Review B w 2017 roku cytowane s3 odpowiednio 191 12 razy. Uwazam ze $wiadczy to o znacznym

zainteresowaniu wynikami dr inz. Jadczak stanowigcymi te cz¢$¢ osiagniecia habilitacyjnego.

Przystapie teraz do bardziej szczegélowego omoéwienia wynikéw stanowigcych osiggniecie
habilitacyjne. Zaczn¢ od pracy [H6], w ktorej habilitantka przedstawia bardzo szczegdlowa 1
kompleksowa charakteryzacje optyczna monowarstw czterech materiatow MXo. Badania
fotoluminescencji oraz odbicia w zaleznoSci od temperatury umozliwity autorom identyfikacje
obserwowanych przej$s¢ optycznych. Najistotniejszym moim zdaniem wynikiem tej pracy jest
identyfikacja przejScia oznaczonego jako L; w widmach fotoluminescencji. Przejscie to bylo w
przesztosci wiazane z fotoluminescencja biekscytonu lub ekscytonu zlokalizowanego na defekcie.
Autorzy pracy [H6]| pokazali, ze w energii odpowiadajacej L widoczne jest takze przejscie w
odbiciu, a wiec posiadajace znaczng site oscylatora. Na tej podstawie zasugerowali, iz maksimum L
widziane w widmach fotoluminescencji jest zlozeniem wkiadéw od biekscytonu, ekscytonu
zlokalizowanego oraz przejScia zwigzanego z ekscytonem natadowanym (trionem), ktérego stany
rozszczepione sa oddziatywaniem wymiennym elektron-dziura i elektron-elektron. Co ciekawe,
zaobserwowane w pracy [H6] rozszczepienie struktury subtelnej trionu jest ponad dwukrotnie
wicksze niz obserwowane np. przez grupe z Regensburga. Habilitantka pokazata takze, jak
otoczenie monowarstw MXo wplywa na koncentracje swobodnych nosnikow potwierdzajac tym

samym wyniki przedstawione przez innych autorow.

Chociaz na podkreslenie zastuguje jako$¢ danych przedstawionych w pracy [H6] 1 ich
kompleksowo$¢, to moim zdaniem ilo$ciowa interpretacja wynikéw jest niepetna 1 mogtaby
dostarczy¢ znacznie wiecej informacji. Na przyktad opis stosunku intensywnosci fotoluminescencji
ekscytonu 1 trionu przez czynnik Boltzmannowski (réwnanie (1) w [H6]) uwazam za biedny.
Réwnowaga termodynamiczna miedzy ekscytonem 1 trionem opisywana jest zazwyczaj przez
zmodyfikowane prawo dziatania mas (patrz np. Kossacki J. Phys.: Condens. Matter 15, R471 (2003)
lub Peimyoo et al. ACS Nano 8, 11320 (2014).) Podejscie zastosowane w [H6] mogtoby by¢ moze
stanowi¢ przyblizenie prawa dziatania mas pod warunkiem, ze gesto$¢ nosnikéw nie zmienia si¢ z
temperatura. Czy ten warunek jest spelniony mozna by sprawdzi¢ analizujac odlegtos¢ energetyczna
miedzy przejsciami ekscytonu i trionu w widmach odbicia. Ponadto, iloSciowa analiza tych przej$¢ w
zaleznosci od temperatury pozwolifaby na okreslenie wielko$ci 1 mechanizmoéw poszerzenia linii 1
dac¢ informacje ilo$ciowa o sile oddzialywania tych kwaziczastek z fononami. Dodatkowo, nie jest dla
mnie jasne, na jakiej podstawie autorzy pracy [H6] twierdza, ze w wysokich temperaturach
radiacyjne procesy dominuja nad nieradiacyjnymi. Catkowita intensywnos$¢ fotoluminescencji
monowarstw MXy pokazana na rys. 12 maleje silnie z temperatura (od 10 do 1000 razy) co sugeruje

termiczna aktywacje proceséw nieradiacyjnych jaka zazwyczaj obserwuje si¢ w pétprzewodnikach.

Za najciekawsza prace¢ cyklu habilitacyjnego dr inz. Jadczak uwazam artykut [HI]. Habi-
litantka bada mechanizm odpowiedzialny za fotoluminescencje anty-Stokesowska, czyli taka w

ktorej energia fotonéw pobudzajacych jest nizsza od energii fotonéw emitowanych. Przekonujaco
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wykazuje, ze fotoluminescencja anty-Stokesowska generuje si¢ na skutek dwoch czynnikow: (i)
absorpcji $wiatta wzbudzajacego przez ogony gestosci standéw trionu 1 (i) oddzialywania trionu z
fononami optycznymi. Pomiary te zostaly przeprowadzone na monowarstwie WSy, czyli materiale
gdzie (jesli si¢ nie myle) fotoluminescencja anty-Stokesowska nie byla wczesnie obserwowana.
Wyniki zaprezentowane w [H1] s3 nie tylko wazne jako pierwsza taka obserwacja, ale moga by¢
traktowane jako przepis na wzmocnienie tej luminescencji przez odpowiednie strojenie gestoscia
no$nikéw (czyli energia absorpcji trionu) lub energia fononu przez wytworzenie monowarstw stopow
materiatow MXo (patrz nizej). Badania te sa istotne takze dlatego, ze wzbudzenie fotoluminescencji
anty-Stokesowskiej moze zosta¢ wykorzystane do badan chtodzenia optycznego, jak autorzy pracy
[H1] zauwazaja. Nie jest dla mnie jasna rola badan zwyklej, Stokesowskiej fotoluminescencji dla
monowarstw WSy potozonych na warstwach hBN o roéznej grubosci, gdyz wniosek o
nieuczestniczeniu stanoéw zlokalizowanych w procesie absorpcji mozna wyciagnac takze w oparciu o
przedstawione wyniki pomiaréw odbicia. Niemniej jednak wyniki te sa rowniez ciekawe same w
sobie 1 pokazuja, jak otoczenie monowarstwy modyfikuje gesto$¢ nosnikow 1 krajobraz energetyczny
monowarstwy. Zdumiewajaca jest dla mnie natomiast obserwacja, ze luminescencja anty-
Stokesowska przewyzsza intensywnoscia luminescencje zwykta w temperaturach powyzej 100 K —
patrz rys. 7(g). Nalezaloby oczekiwa¢, ze wielocialowy proces wzbudzania luminescencji anty-
Stokesowskiej bedzie znacznie mniej wydajny niz zwyklte wzbudzenie optyczne. Sadze, ze wynik ten

zastuguje na osobne wyjasnienie.

Praca [H3] poswigcona jest badaniom rozpraszania Ramana w monowarstwie MoSg, w
szczegolnoscl naturze tzw. modu b, ktoéry pojawia si¢ przy rezonansowym pobudzeniu. Autorzy
przekonujaco wykazuja rezonansowa nature tego modu poprzez przedstawienie wynikow pomiarow
w zaleznosci od temperatury 1 energii lasera, potwierdzajac tym samym badania innych grup. To co
stanowl warto$¢ dodang pracy [H3], to obserwacja, ze energia modu b zalezy od temperatury 1
energii lasera silniej niz donosili inni autorzy. W zamieszczonej w [H3] interpretacji habilitantka 1
wspotautorzy ograniczyli si¢ do spekulatywnego stwierdzenia, iz owa niezgodno$¢ zwiazana jest
prawdopodobnie z r6znymi gesto$ciami swobodnych no$nikéw. Jednak duzo prostszym 1 tatwiejszym
do weryfikacji wyttumaczeniem byloby stwierdzenie, ze sygnal Ramanowski pochodzi od warstw
grubszych niz monowarstwa. Trudno jest tez zrozumie¢, jaka jest opinia habilitantki 1 pozostatych
autoréw na temat pochodzenia modu 4. Przypisuja go rozpraszaniu na kombinacji fononéw LA 1
TA, ale na podstawie poréwnania obliczen 1 danych eksperymentalnych dokonanych przez innych
autoréw. Whrew temu co habilitantka pisze w autoreferacie, wyniki przedstawione w pracy [H3] nie
pozwalaja na stwierdzenie, ze pasmo b jest wynikiem procesu rozpraszania drugiego rzedu z udziatem fononéw
akustycznych LA 1 TA z punktu K dwuwymiarowe; strefy Brillowina. Warto podkresli¢, ze eksperyment jest
przeprowadzony bardzo dbale 1 wyniki przedstawione w pracy [H3] powinny by¢ istotne dla

badaczy zainteresowanych natura drgan sieci krystalicznej monowartswy MoSs.

W pracy [H2] habilitantka badata wtasciwosci optyczne ReSo, przedstawiciela rodziny
dwuchalkogenkow metali przejsciowych stosunkowo stabo zbadanego. Dzi¢ki bardzo szczegétowym
pomiarom absorpcji objetosciowego materiatu habilitantka wyznaczyta energie przejs¢ optycznych
dla dwoch serii ekscytonéw 1 na tej podstawie wyznaczyta energie wigzania 1 wielko$¢ przerwy

energetycznej, ktore wezesniej nie byly znane. Wyznaczenie energii wigzania opiera si¢ na zatozeniu,
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ze owe dwie serie ekscytonowe pochodza od tych samych stanéw pasmowych, oddzielonych ta sama
przerwa energetyczng, ale o réoznych masach efektywnych. Nie jest jasne na jakiej podstawie to
zalozenie przyjeto 1 nie jestem pewien, czy jest ono wewngtrznie spojne. Co wigcej, rownanie (1), na
podstawie ktérego wyznaczono energie przej$¢, opisane jest jako posta¢ energil wigzania stanow
ekscytonowych o réznej gtéwnej liczbie kwantowej, co jest dos¢ kuriozalnym btedem. W streszczeniu
pracy [H2] napisano ponadto, i1z przedstawia ona anizotropowe wiasciwosci fotoluminescencji 1
absorpgji dla ReSg o grubosci od monowarswty do krysztatu objetosciowego. Wigkszo$¢ tej pracy
poswiecona jest jednak objetoSciowemu materiatowi 1 nie wiadomo, jak anizotropia wtasciwosci
optycznych, czy co wazniejsze energie wiazania ekscytonéw, zmieniaja si¢ z grubos$cig probki.
Zalezno$¢ energii przejs¢ ze stanéw podstawowych ekscytonu jest rzeczywiscie wyznaczona w
zaleznosci od grubosci warstwy ReSo od monowarstwy do materiatu objetosciowego. Pokazano tez,
1z intensywno$¢ fotoluminescencji monotonicznie ro$nie z gruboscia warstwy, co sugeruje, ze ReSo
jest polprzewodnikiem o prostej przerwie energetycznej, niezaleznie od grubo$ci. Sa to bardzo
warto$ciowe dane, gdyz obecnie nie ma jasnosci co do charakteru przerwy energetycznej tego

materiatu.

W pracy [H3] habilitantka dokonata szczegdtowej analizy fotoluminescencji materiatow
stopowych Mo(SySeiy)2 o zawartosci siarki do »=0.5. Zaobserwowata, ze ze wzrostem utamka
molowego siarki y, ro$nie stosunek fotoluminescencji trionowej wzgledem ekscytonowej, co
zinterpretowano jako skutek wiekszej gestosci swobodnych no$nikéw. Niestety nie potwierdzono
tego wniosku przez analiz¢ ilo$ciowa widm odbicia, ktére pozwalaja wyznaczyé, jesli nie
bezwzgledna koncentracje nosnikow, to wzgledne jej zmiany przez wyznaczenie odleglosci
energetycznej miedzy przejsciami ekcytonu 1 trionu. W kazdym razie przedstawiona interpretacja
zmiany stosunku intensywnosci tych przej$¢ w fotoluminescencji jest zgodna z prawem dziatania
mas w przeciwienstwie do dyskusji przedstawionej w pracy [H6]. Badania habilitantki nad stopami
Mo(SySe1.y)2 sa istotne moim zdaniem dlatego, ze przy pomocy zmiany sktadu chemicznego mozliwe
jest sterowanie rozszczepieniem spinowo-orbitalnym w pas$mie przewodnictwa, ktéore z kolei
determinuje wiele dynamicznych wtasciwosci elektronowych monowarstw MXo. Dodatkowa
warto$cig pracy [H5] sa badania widm rozpraszania Ramana. Autorzy bardzo przekonujaco
pokazuja ze wprowadzenie nawet stosunkowo matych ilosci siarki do MoSey prowadzi do
rozszczepienia modu o symetrii Ajg zwigzanego z drganiami atomoéw chalkogenu w kierunku

prostopadlym do ptaszczyzny warstwy.

Praca [H4| zawiera te same wyniki badan fotoluminescencji 1 odbicia co praca [H5] oraz
dodane widma dla MoSs. Rysunki przedstawiajace wyniki dla MoSes 1 materiatéw stopowych sa
tymi samymi co w pracy [H5] — por. np. rysunki 1, 2(a), 3(a-f), 4(a-e) 1 5(a-e) w pracy [H5] 11
rysunki 3, 1, 2(a-f), 3(a-e) 1 4(a-e) w pracy [H4]|. Co wigcej, duze cz¢sci tekstu pracy [H4] sa kopiami
stowo w stowo z pracy [H5], na przyktad znaczna cze$¢ wstepu 1 opisu wynikéw oraz cafa sekcja z
wnioskami. Ponadto, w pracy [H4| habilitantka nie cytuje pracy [H5], ktora ukazata si¢ trzy
miesigce wezesnie]. Trudno zinterpretowac te fakty inaczej niz jako zawyzanie liczby publikacji. W
moim przekonaniu praca [H4| nie powinna byla si¢ ukaza¢ 1 nie powinna by¢ brana pod uwage

przy ocenie osiagniecia dr inz. Jadczak.



Podsumowujac, zbiér publikacji ztozonych jako osiagniecie habilitacyjne dr inz. Jadczak
tworzy moim zdaniem spojny 1 jednotematyczny cykl. Za najwazniejszy wynik przedstawiony w tym
cyklu uwazam zademonstrowanie fotoluminescencji anty-Stokesowskiej w monowarstwie WS oraz
zaproponowanie mechanizmu jej powstawania. Drugim waznym osiagni¢ciem jest wyznaczenie
zalezno$ci intensywnosci fotoluminescencji od grubo$ci warstwy ReSo, ktéra sugeruje, ze
polprzewodnik ten ma prosta przerwe energetyczna niezaleznie od grubosci. Wyniki uzyskane przez
habilitantke stanowig zatem istotny wkiad w zrozumienie wtasciwosci optycznych monowarstw
dwuchalkogenkow metali przej$ciowych. Jej prace znalazlty juz zainteresowanie w spotecznosci
naukowcoéw zajmujacych si¢ podobnymi badaniami. Chciatbym podkresli¢ dbatos¢ z jaka wykonane
sa pomiary 1 jako$¢ uzyskanych widm $wiadczacych jednoczesnie o wysokiej jakosci probek, jakie
habilitantka uzyskuje, oraz o jakosci uktadu eksperymentalnego jaki zbudowata. Pewien niedosyt

natomiast budzi moim zdaniem analiza czesci wezesniejszych wynikow oraz ich interpretacja.

3. Ocena pozostatego dorobku naukowego

Oprocz prac zgloszonych jako osiggniecie naukowe, po obronie doktoratu habilitantka opublikowata
jeszcze 13 innych prac glownie zwigzanych albo z tematyka doktoratu, albo tematyka jej osiagnigcia
habilitacyjnego. Jak wspomniatem na wstepnie, $wiadczy to o duzej specjalizacji, ale moze tez
budzi¢ watpliwosci, czy habilitantka posiada wystarczajaco szerokie rozeznanie we wspoétczesnej
fizyce nanostruktur poétprzewodnikowych, aby samodzielnie kierowaé¢ przysztymi badaniami.
Watpliwos¢ te rozstrzygam na korzy$¢ habilitantki miedzy innymi dlatego, ze pracuje ona w dobrym
osrodku naukowym 1 wspdtpracuje, w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum

Nauki, z dobrym os$rodkiem zagranicznym jakim jest TU Dortmund.

Wsréd prac spoza osiggniecia habilitacyjnego nalezy wyrézni¢ artykut [P7] pod tytulem
Composition dependent lattice dynamics i MoSuSe2-x) alloys opublikowany w Journal of Applied Physics.
Habilitantka jest pierwsza autorka tej pracy 1 okresla swoj wktad w jej powstanie jako wiodacy.
Trudno wigc jest zrozumied, czemu ten artykut nie zostat wlaczony do jej osiagnigcia habilitacyjnego
skoro ewidentnie pasuje do cyklu tematycznego. Przedstawia on oryginalne wyniki badan
rozpraszania Ramana na objetosciowych stopach MoSiSep.x. Autorzy sledza ewolucje modow
ramanowskich wraz z rosngcg zawartoscia siarki w stopie, a przy uzyciu skanningowej mikroskopii
elektronowej stwierdzaja, ze atomy siarki 1 selenu rozmieszczone sa losowo w weztach anionowych.
Informacj¢ te wykorzystuja w obliczeniach teoretycznych, ktére poprawnie przewiduja istnienie

obserwowanych modéw Ramanowskich 1 pozwalajq okresli¢ ich nature.

Innym wyrézniajacym si¢ artykulem jest praca [P8], opublikowana w Nano Letters,
dotyczaca nanodrutow z GaAs z otoczka z AlAs. Jest to jedna z nielicznych prac habilitantki na
temat innej klasy materiatéw niz studnie z GaAs lub pétprzewodniki dwuwymiarowe. Praca ta taczy
badania mikro-fotoluminescencji 1 magneto-fotoluminescencji z badanami sktrukturalnymi 1
modelowaniem teoretycznym. Wyniki pokazuja, jak w czasie hodowania nanodrutéw putapkowane
sa atomy wegla, ktore stanowia domieszki akceptorowe. Autorzy badaja nastgpnie wplyw wysokiej

koncetracji swobodnych dziur na wlasciwosci fotoluminescencyjne.



Opisujac dorobek habilitantki zmuszony jestem takze wspomnie¢ o pracy [P2], ktéra jest
kopig znacznej czeici pracy [H3) ztozonej jako czesd osiagni¢cia habilitacyjnego. Praca [P2] nie
tylko zawiera duza czes¢ danych eksperymentalnych opublikowanych w [H3], przedstawionych w
innej kolejnosei i w nieco innych kolorach, ale takze duze czesci tekstu skopiowane sg pomiedzy tymi
artykutami. Autorzy pracy [P2] nie cytuja swojej pracy [H3]. Tak Jak w przypadku pracy [H4],
opublikowanie pracy [P2] uznaje jako zawyzanie liczby publikacji. Nie budzi to zaufania do
habilitantki i jej wspétautoréw. Co gorsza, pierwsza autorka prac [P2] i [H3] jest doktorantka, ktérej
promotorka pomocniczg jest dr inz. Jadczak. Wydaje sie zatem, ze proceder zawyzania dorobku
naukowego zostaje przekazany miodszemu pokoleniu. Uwazam, ze te btedy powinny zostaé
naprawione przez wycofanie prac {H4] i [P2]. |

4. Qcena innej dziatalnosci

Pani dr inz. Jadczak prowadzita zajecia i laboratoria dla studentéw Politechniki Wroctawskie],
opiekowata si¢ trzynastoma pracami inzynierskimi, pigcioma magisterskimi i jest promotorka
pomocniczag w dwéch przewodach doktorskich, Sprawowata tez opieke nad studentami w czasie
pobytu na stazu podoktorskim na Tajwanie oraz na konferencji FOKA w Szklarskiej Porebie, Dr inz
Jadczak wyglosita tez trzy wyktady popularnonaukowe na Doinolaskim Festiwalu Nauki oraz
nieokreflong liczbe wyktadéw popularnonaukowych dla uczniéw szkét srednich i gimnazjéw. Moim
zdaniem jej dorobek dydaktyczny i popularyzatorski jest znaczacy. Nie ma natomiast informacji o
dorobku organizatorskim.

5. Podsumowanie E

Dr inZ. Joanna Jadczak ma wyrobiong specjalizacje naukows jaka sa badania optyczne ukladéw
dwuwymiarowych. Jej wyniki publikowane sa w dobrych czasopismach i znajduja zainteresowanie
badaczy pokrewnych uktadéw. Cykl zgloszony Jako osiagnigcic habilitacyjne, po usunieciu
kontrowersyjnej publikacji [H4], liczy tylko pieé prac, ale stanowi istotny wktad do rozwoju wiedzy o .
“ekscytonach i fononach w dwuchalkogenkach metali przejciowych, Dorobek dr inz. Joanny Jadczak
niezwigzany z badaniami uktadéow dwuwymiarowych (czyli tematyka pracy doktorskiej i osiagnigcia
habilitacyjnego) nie jest nadzwyczajny, ale uwazam ze dostateczny. Jej dorobek dydaktyczny jest
bardzo dobry. Podsumowujac, uznaje, ze zardwno osiagniecie naukowe dr inz. Joanny Jadczak jak 1
Jej aktywno$¢ naukowa i dydaktyczna spetniaja w stopniu wystarczajacym wymagania stawiane w
przewodach habilitacyjnych. Wnioskuje tym samym o dopuszczenie dr inz. Joanny Jadczak do
dalszych etapéw postgpowania habilitacyjnego.
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